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OEM:Valvo Transistor BDY 11 Datasheet

BDY 10
BDY 11

Diffusions legierte
SILIZIUM - NPN - LEISTUNGSTRANS ISTOREN

Hechaniache Daten:

GehHuse: Metall, TO-3

Der Kollektor ist mit
dem Metallgehiiuse
leitend verbundén,

Fir isolierten Einbau
atehen eine Glimmer—
scheibe (Typ P) und
gwei Isolierbuchsen
{Typ ) zur Verfiigung.

MaBangaben in mm,

Hurzdaten: BOY_10 BDY_11
Kollektor-Sperrspannung Ueg g = max. 50 100 vV
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Upp g = max. 40 T0 v
Koellektorstrom, Scheitelwert l“ W = max. El A
Gesamtverlustleistung bei 6 = 100 °Cc Py ., = max, 75 W
Sperrachichttempe ratur 81 = max, 175 o

Gleichatiromverstirkung

bei UCL L 2 Tlr,, Il: - 2 A B = 1“...50‘

Transit=Frequensz

bei Upp = 5V, I, = 0,24 fp £ 1 Wz
Grenzfrequenz (Emitterschaltung)
bei Upp =5V, I, =024 fy & f kHz
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OEM:Valvo Transistor BDY 11 Datasheet
Absolute Grepnzwerte: (giiltig his &3 -‘I}
BDY 10 BDY 11
Hollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: Uck 0 max, G0 i v
HKollektor-Emitter-Sperrspannung bei lp = 0: Upg g = max. 40 70
bei UBE = 0 Upp g = max. 350 100 W
Emitter-Sperrspannung bei I, = 0: Upp np = max. 5 V
Eollektorstrom: Iﬂ AY = DR, 2 A
Eollektorstrom, Scheitelwert: 1oy = MAX. 4 A
Emitterstrom: -Ig py = max. 4 A
Emitterstrom, Scheitelwert: =Ip y = max, 6 A
Basisstrom: Iﬂ = max. 2 A
Gesamiverlustleistung: Pioy = max. 150 W
Sperrschichttemperatur: R = WA, 175 "c
Lagerungs temperatur: dg = min. =05 oy
bg = max. 175 °c
Wirmewiders tlinde:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Biw U = 40 grd/W
Wirmewiderstand zwischen Sperrsachicht und Gehduseboden: ch G 5 1 grdfﬂ
Wirmewiderstand zwischen Gehuseboden und Kihlkdrper: Rip G/K = 0,2 grd/W
Wirmewiderstand zwischen GehHuseboden und Kiihlkidrper
mit Glimmerscheibe (Typ P): Rip G/K = 0,5 grd/W
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Transistor BDY 11

Kennwerte: (hei by = 25

Kollektor-Restsirom

be i '[-'[13 = &0 V, IF. =
bei Upg = 5O v, 1];: =0, 8y = 175
bei Upg = 100V, Ip = 0:

bei Upg = 100 V, I = 0,

Kollektor-Emitter-Resatatrom
be i UEE = B0V, T'-H‘: 'H

bei Upp = 100 V, Ugp = 0:

Emitter—Reststrom

hei '.::Fn = § ‘", II:' =

bei Upp = & V, Ip =0, 8y =

Kollektor-Durchbhruchs pannung
bei I'C = 2 Az

Kollektor-Emitter—Res tapannung
bei Ip =2 A, I = 400 mA:
bei 1, =2 4 l):

Emitter-Leerlaufgleichapannung

bei Upp =

Basisspannung

bei “{!B = 0, "Il", = 0,2 A:

bei Upp = 0, =Ip = 2 A:
Biasiastrom

hei KCB = 0, —IE = ﬂr2 A

bei Upp =0, -Ip = 2 A:

Gleichs tromve ratirkung

bei Upp =2 ¥, I, =02 A:
s A:
4 Ax

bei Upp = 2 ¥, I =
bei Upp = 2 W, Ip =

) ML = 0,65 %

]} filr die Kennlinie, die bei gleichem Basissirom durch den Eennlinienpunkt

IU = 2,2 A, utE =1V geht

50 v, Ip = 0, 3y = 150 °C:
: - [ Qp,
bei Upg = 100 V, Ip = D, 3; = 150 °C:

*¢, sofern nicht anders angegehen)

Datasheet

BDY 10
BDY Tl

BOY 10 BDY 11
1 = 10 (£ 300) A
CB O 3 K
Icn 0 = 2 (% 30) mh
Iem o = 4,5 (£ 300) .A
IE‘B 0 = 2 I:é 3'“‘] mh
lee s $ ! md
Icp s 5 1 mA
i = f.l,_.r nA
EB O < N N
1 B ’ bh
EB © 5 =
Uipr) ce m © 40 70 v
. < .
UCE aat ° 0,7 v
. ‘ .
T‘(:I'Z sat - 0,7 v
Ugp 1) 4 1 v
Ugs 11 S 1 v
Use . 1,5 v
Ugg a v
Ig s 10 m
Ig =4 200 mA
B - 100 (£ 20)
B - 25 (10,,.50)
B - 10
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BDY 10
BDY I

Eennwerte, Fortsetzung: (hei By = 25 o)

BOY_10 BDY 11

Transit-Frequenz

bei lll,'F. =5V, I.=0,2 A: fp = i MH
Grenzfrequenz (Emitterachal tung)

bei Upp = 5 ¥V, Ip = 0,2 A: fg & 6 kHz
Eollektorkapazitit

bei Upg = 20 V, Ip = 0, f = 1 MHz: C, = 360 (& 500) pF
Schaltverhal ten

bei Iop =2 A, Tpy = —Im- = 200 mA

~ 4,3V +20V

Oszillograf,
9500k R, =500

&0V
o
1000 | |9500
fa = TkHz T
fo = 15ps J;
Oszillograf, B, =500
BDY 10 BDY 11
Verzigerungszeit *'d = 0,25 Hae
Anstiegezeit t, = 4 L8
Speicherzeit t, = 1,5 ha
Abfallzeit ty = 3 ]
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BDY 10

BDY 11
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BDY 10

BDY
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BDY 10
BDY 11
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BDY 10

BDY 11
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BDY 10
BDY 11
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BDY 10
BDY 11
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